




































































































专利名称(译) 声学传感器组件
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摘要(译)

声学传感器被配置为在各种条件下提供准确和稳健的身体声音测量，诸
如在嘈杂的环境中或者可以相对于患者将相对于传感器施加的压力，应
变或运动的情况。传感器的实施例提供适合的电屏蔽以及传感器和测量
部位之间的改进的声学和机械耦合。
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